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2
NANOTECHNOLOGIA MATERIAŁÓW I 
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MIKROELEKTRONICE I NANOTECHNOLOGII
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 LICZBA  EGZAMINÓW 

 LICZBA ZALICZE Ń 4 + PRACA MGR.13 >11

4 3 0 + EGZ. DYPL.

 GODZINY

P L A N   S T U D I Ó W  dla kierunku ELEKTRONIKA I  TELEKOMUNIKACJA - studia stacjonarne 2. stopnia, s em. I - III
Przedstawiony RADZIE WYDZIAŁU AEiI Politechniki Śląskiej w dniu 29.11.2011, obowiązuje studentów rozpoczynających studia od 20.02.2012  

specjalno ść : MIKROELEKTRONIKA Z NANOTECHNOLOGI Ą

ROZKŁAD  ZAJ ĘĆ  PROGRAMOWYCH  W SEMESTRACH (LICZBA GODZIN TYGODNI OWO)
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LICZBA GODZIN W TYGODNIU
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